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Intersil 5ppm

    INTERSIL ISL12022MR5421
/

128 SRAM -40 +85 5ppm

20 SOIC

数据缓冲

时钟缓冲

I2C接口

晶体
振荡器

实时时钟
分频器

控制逻辑
寄存器

报警频率输出
上电复位

开关

内部供电

温度传感器 频率控制

秒

分

时

日

月

年

星期

控制寄存器

用户RAM

 I2C-Bus™ 400kHz
 2.7V 5.5V
 1.8V 5.5V

1．电源控制
功能 条件 状态

VDD VBAT
VDD < VBAT - 50mV

VDD < 2.2V

SRAM 00H 06H
I2C

TSV2B 16H 1AH
PWR_VDD (09H) CLRTS

1

VBAT VDD
VDD > VBAT + 50mV
VDD > 2.2V + 30mV

SRAM 00H 06H
I2C

TSB2V 1BH 1FH
PWR_VDD (09H) CLRTS

1
VDD VBAT SR 07H RTCF 1

VDD

PWR_VDD (09H)
VTRIP 5.5V 5.0V 3.6V
3.3V 3.0V 2.7V 85%

VDD<VTRIP

SR 07H LVDD 1
VDD>VTRIP

SR 07H LVDD 0

VBAT

(

I2C )

PWR_VBAT (0AH) VBAT

VTRIP1 VTRIP2 VBAT

5.5V 5.0V 3.6V 3.3V 3.0V
2.7V 85% 75%

VBAT<VTRIP1 85%VBAT

SR 07H LBAT85 1
0

VBAT<VTRIP2 75%VBAT

SR 07H LBAT75 1
0

    VBAT 2.7V

 10 2
 3ppm
 1 15
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2．实时时钟的操控
    I2C 1101111× × = 1 × = 0

功能 条件 状态

  10H~15H
MSB , 7

  INT(08H) IM

  IM 1
  IM 0

  ALARM(10H~15H)
RTC(00H~06H) :
  IRQ/FOUT SR
(07H)ALM 1 0
  IRQ/FOUT 250ms
SR (07H)ALM 1 0

  INT(08H)
FOBATB

  FOBATB 1 IRQ/FOUT

  FOBATB 0 IRQ/FOUT

  INT(08H) FO3~FO0
1/32Hz 32kHz FO3~FO0 0

IRQ/FOUT

RTC
  00H 06H  

 

CSR
SR

  07H
  Busy
  OSCF
  DSTADJ
  ALM
  LVDD VDD

  LBAT85 VBAT 85%
  LBAT75 VBAT 75%
  RTVF

 
 
 
 VDD
 VBAT 85%
 VBAT 75%
 

CSR
INT

  08H
  ARST
  WRTC
  IM /
  FOBATB /
  FO3~FO0

 ALAM LVDD LBAT85
LBAT75

 

 
 1/32Hz 32kHz 15

CSR
VDD PWR_VDD

VBAT
PWR_VBAT

  09H 0AH   

CSR

ITRO

  0BH
  

Intersil
 

CSR

ALPHA

  0CH
  

 

CSR

BETA

  0DH
TSE
BTSE

BTSR
BETA4~BETA0

 A/D
FATR/FDTR

TSE=0
ITRO

BTSE BTSR

0 0
0 1
1 0 10
1 1 1
BTSE=1



www.icbase.com 3

CSR
FATR

FDTR

  0EH 0FH
  

  

ALARM

  10H 15H
  

1

  

VDD VBAT

TSV2B

16H 1AH VDD VBAT

VDD VBAT

TSB2V

1BH 1FH VDD

DSTCR

20H 23H

24H 27H

  DSTE 20H
1

TEMP

28H 29H
A/D

10

TSE
BETA 1

0

  -40 +85

NPPM

2AH 2BH
10 (IPPM)

(CPPM)
IPPM

ITRO BETA
CPPM

(T) (ALPHA)
(XT0) T

/ADC ALPHA
ALPHAH XT0 XT0

  

XT0

2CH
+20 +30

+25   

ALPHAH

2DH
ALPHAH -0.020 -0.060

ppm/°C2   

GPM
2EH 2FH   

3．用户寄存器的操控
I2C 1010111× × = 1 × = 0

00H 07H 128
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2  

    VBAT 1.8V 5.5V VBAT>2.7V VBAT<1.8V
I2C 1 VDD

10V/ms SRAM
    ISL12022MR5421 PC

    2
 1 20

 
 1 F VDD 32.768kHz

ISL12022M-EVAL

 http://www.intersil.com/data/fn/fn7576.pdf
 http://www.intersil.com/data/an/an1549.pdf

1  

http://www.intersil.com/data/fn/fn7576.pdf
http://www.intersil.com/data/an/an1549.pdf

